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(57) Abstract: The present invention re-
lates to a rapid and low-cost method,
which can be carried out locally, for the
wet-chemical edge delamination of "so-
lar modules", in which etching pastes
which are suited for this purpose are ap-
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plied and removed once the reaction of
the paste remains is completed or the
substrate surface is cleaned in a suitable
manner. The method uses a newly deve-
loped etching paste for such purpose.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegen-
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Vertahren zur nasschemischen Randent-
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AA...Light
BB...Glass
CC...Vinyl coating
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schichtung von "Solarmodulen”, indem
fiir diesen Zweck geeignete Atzpasten
aufgetragen und nach erfolgter Reaktion
die Pastenreste entfernt werden bzw. die
Substratobertldche in geeigneter Weise
gereinigt wird. In dem Verfahren wird
eine fiir den Zweck neu entwickelte Atz-
paste eingesetzt.
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